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Разработка эффективных методов рафинирования металлургического кремния до солнечного качества позволит создать фотоэлектрические преобразователи и довести стоимость получаемой электроэнергии до уровня ниже характерного для обычных тепловых станций. Важно, что требования по допустимому содержанию примесей в кремнии солнечного качества значительно ниже, чем для полупроводникового и зависят от формы присутствия примеси. Поэтому для расширения возможностей как существующих, так и разработки новых технологий очистки металлургического кремния необходимы точные сведения о формах присутствия примесей в кремнии в зависимости от состава и температуры, поскольку именно это определяет как наиболее эффективные методы рафинирования кремния, так и качество получаемого материала. Для решения сформулированной задачи выполнен анализ форм присутствия наиболее распространенных и важных примесей Al, Mn, Fe, Ni, Ti, O на основании оценки их термодинамических свойств в твердом растворе в кристаллическом кремнии, а также имеющейся информации о термодинамических свойствах соединений, которые могут образовываться в результате взаимодействия примесей между собой и с кремнием. Кроме того, определены температурные зависимости коэффициентов распределения примесей переходных металлов между твердым раствором на основе кремния, жидким алюминием и твердым фосфором, которые используются для создания необходимого типа проводимости материала. 
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